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Sposob lokalizdcie &iastodngch v bojov

(54)
vo vn a vvn zariadeniach

VynAlez spadd do oboru meracich me- r l
t6d a tjka sa sposobu lokalizdcie &iasto- .

énych vybojov vo vn a vvn zariadeniach.
Podstatou sposobu je, Ze skusané zariade- S
nie je po dastiach cZarované ionizujlcim w
#iarenim, pridom velkos¥ pripojeného na-
patia sa voli tak, sby pri oZiareni miest
éiastodnych vybojov dodlo k vzniku diasg~ .
todného vyboja, alebo uZ pri pritomnos- f
ti &iastodného vyboja doslo k zmene jeho
s parametrov.
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Predmetom vynalezu je spbsou lokalizacie ¢Ciastodnych vybojov
vo vn a vvn zariadeniach, pri ktorom na skiugané zariadenie je pri=-
pojené napitie a paralelne so skuSanym zariadenim je zapojeny v sé=-
rii vazobny kondenzdtor a meracia impedancia, z ktorej sa snima-
ju impulzy vyvolané Ciastoénymi vybojmi v sku$anom zariadeni,

V sulasnosti znédme spbsoby lokalizacie Ciastolnych vybojov
vo vn a vvn zariadeniach vyuZzivaju rdzne javy suvisiace so vzni=
kom Ciastolnych vybojov ako su napriklad zvuk a ultrazvuk, teplo,
svetlo, elektromagnetické vinenie, pripadne elektricke impulzy,
ktoré sa $iria k vystupu skusSaného zariadenia, Vystupom mbézZu byt
svorky vn vinutia transformétora, konce kablov, alebo vyvody
z vn pristrojov. AvSak lokalizécia Ciastoénych vyitojov v sulas=-
nosti znamymi spoésobmi je mimoriadne narofnéd na meraciu aparatl-
ru a nedosahuje sa poZadovand presnost v urcovani miesta vzniku
¢iastolného vyboja. V mnohych pripadoch, kedy sa jednd o uzavre=
ty izoladény systém, sa suCasné spOsoby lokalizédcie Ciastolnych
vylojov nedaju vObec pouZit., Taktie sa nedsjl stG&asné metddy lo-
kalizdcie pouZit, ak sa sulasne vyskytnu Ciastoéné vyboje na via-
cerych miestach,

Nevyhody v sulasnosti znédmych spdsobov lokalizdcie Ciastol=
nych vybojov vo vn a vvn zariadeniach si v podstatne]j miere odstra-
nené spdsobom podla predloZeného vyndlezu, Podstatou spdsoiu podla
vynalezu je, Ze na skuSané zariadenie sa pripoji napdtie, rovna-
juce sa 0,7 aZz 0,9 nasobku poliatolného napdtia ¢iastolnych vybo=
jov a skuSané zariadenie sa po Castiach oZaruje ionizujucim Zia-
renim, ,

Spdsob podla vynalezu umoZiiuje pomerne presné zistenie polo~
hy Ciastolného vyboja /aj v uzavretych izolalnych systémoch/. Pre
lokalizaciu cCiastoCnych vybojov sa pouZije aparatursg, ktorou sa

meria maximélny zdanlivy naboj A + zgq, pripadne iny parameter
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ias.oénych vybojov. Tym, Ze spdsobom podla vyndlezu sa presne
zisti poloha &iastolnych vybojov na skudanom zariadeni, sa umoZ-
ni konitruk&nou upravou odstranit tieto &iastolné vyboje, ktore
spdsobuju degradaciu izolacie, straty elektrickej energie, vznik
ozénu a dalsich sprievodnych javov, ktoré v znatnej miere zniZu=-
ju zivotnost vysokonapétovych zariadeni. |

Na priloZenom obrézku je schematicky znazornené zapojenie
meracej aparatury s pripojenym skudanym zariadenim, na ktorom sa
lokalizuju &iasto&né vyboje spdsobom podla vynélezu.

Na skuané zariadenie 1 je z vysokonapétového zdroja 2 cez
impedanciu 3 pripojené skuSobné napatie. Impulzy, vyvolané &Cias~
todnymi vybojmi v skdSanom zariadeni 1 su privadzané cez vézobny
kondenzator 5 a meraciu impedanciu § do meracieho zariadenia 7.

pri lokalizdcii &iastoénych vybojov spésobom podla vynale=-
zu sa postupuje nasledovne. SkuSobné napatie, ktoré je pripojené
na sku$ané zariadenie 1 sa zvy$uje na hodnotu potiatotného napé-
tia &iasto&nych vybojov. Potom skuSobné napatie sa znizi na hodno-
tu 0,7 a% 0,9 nasobku poliatolného napétia diastoénych vybojov,
pri ktorom &iasto&né vyboje zanikni. Pri takto zniZenom skusobnom
napiati sa sku$ané zariadenie 1 po tastiach ozaruje ionizujucim
*iarenim zo Ziarila 4. Ionizujuce Ziarenie v mieste jeho pbsobe~
nia zniZuje velkost napéfia potrebného pre vznik &iastoénych vy~
bojov a preto, ak v tomto mieste bol &iastolny vyboj, pb oZiare-
ni tohoto miesta vznikne tu &iastodny vyboj aj pri niZsom napati,
ako je podiato&né napétie &iastolnych vyLojov. Nakolko nikde inde
nie su pritomné &iastolné vyboje, je jednozna&ne toto miesto fias-
toénych vybojov lokalizované. Postupnym o2arovanim skuSaného za~
riadenia 1 sa lokalizuju daldie miesta Eiastoényéh vybojov.
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Spbsob lokalizacie &iastoénych wvybojov vo vn a vvn zariade-
niach, pri ktorom paralelne so skuSanym zariadenim je zapojeny
v sérii vazobny kondenzator a meracia impedancia, z ktorej sa
snimaju impulzy vyvodené &iastolnymi vybojmi v sktSanom zariade=
ni, vyznalujici sa tym, Ze na skiéi$ané zariadenie sa pripoji napi-
tie rovnajuce sa 0,7 aZz 0,9 nésobku poéiétoéného napdtia Ciastol~
nych vybojov a skuSané zariadenie sa po &astiach oZaruje ionizu-
jucim Ziarenim.
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